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热释电相关技术资料培训
 2018年5月1日
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一、传感器相关

一、红外传感器的工作原理
热释电核心探头

热释电红外传感器由传感探测元、干涉滤光片和场效应管匹配器三部分组成。

其内部的热电元由高热电系数的铁钛酸铅汞陶瓷以及钽酸锂、硫酸三甘铁等配合滤光镜片窗口组成，其极化产生正、负电荷,随温度的变化而变化。

一、传感器相关

一、传感器相关


[image: image13.jpg]<

FB—(ERE





[image: image2.jpg]BRI AHRE EEHRALN:
1. LM324

2. BISS0001
3. SWO02A
4. OP+MCy





[image: image3.jpg]—————————————————————%
—- LM324 EAEE

[LPERTE





[image: image4.jpg]RE—ERR

VeV

s

or

o, g' Vo33 Bt

o

= = l=en
W

7
ot





[image: image5.jpg]PIR

e

v

AGND AGND

ES4E: MCU-ade T THRERE: A% biss0001 ThfE

AGND

081

55371

AGND

saav

GND AGND

vour

R7
"

Ri0
80k

AGND




[image: image6.jpg].
e
H fvoesw
oy 'f:."
w
5
- o
e e
T i

T
0
T

=
&

= JF
\ X

o

_en
W

7
ot







[image: image7.png]EEH

EEES

RD624

Leemazdttatd

L. f R A 138+ 1,
E(E>3500mv; 3. Fith3E
2. 5-157

RD623

ReErazdotdat

L. fR 8RR A 150+138;
E(E>3500mv; 3. k3L
2. 5-157

ZRDO3

B R e

1. fiis-o0v; 2. FiESTILEEA
s 3. BRFEE N

ZRDO9

B R

1. fis-o0v; 2. FESTILAEAE
s 3. RIPERE4-6I; 4. FithETIEIT
A¥35-3008

ECaidy

ECaidy

1. 2, 3-3. 67; 2 FiTTLI{EA
s 3. RihafEl, RSBERAE






谢谢

目录





热释电传感器相关     01





应用方案相关         02              02





现有产品                            03





响应率：探测器输出电信号与输入辐射功率之比，单位是V/W或A/W响应波长范围：响应光谱，指的是响应率与波长的依赖关系
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一、传感器相关














PIR传感器主要应用





二、应用方案相关








二、应用方案相关








2.BISS0001方案








二、应用方案相关





3.MCU-艾美威，全智芯，华瑞生








二、应用方案解决








4.运放加单片机





二、应用方案相关





三、现有产品

















